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KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIALU
PRODUKT: TLENEK GRAFENU, zawiesina

SEKCJA 1: Identufikacja substancji/mieszaniny i identufikacja przedsiebiorstwa

Nazwa produktu:
Synonimy:
Wutwoérca:

Nazwa chemiczna:
Zastosowanie:

Tlenek grafenu, zawiesina wodna

GO, ptatki GO w zawiesinie, zawiesina GO

Sie¢ Badawcza t.ukasiewicz - Instytut Technologii Materiatow
Elektronicznych,

ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa,

tel. +48 22 639 58 52

Tlenek grafenu

Chemikalia laboratoryjne, produkcja substanciji

SEKCJA 2: Podstawowe wtasciwosci

Wuyglad:
Koncentracja:

Ciecz o barwie od jasno do ciemno brgzowej, opalizujgca
4 - 45 gfdm?®

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

Wegiel
Tlen
Siarka
Azot
Wodor

4L0-L2%
45-52%
1-3%
<0.3%
25-3%
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SEKCJA 4: Whasciwosci fizyczne

SEM
Obraz SEM ptatkéw tlenku grafenu. Sredni rozmiar ptatkéw GO: 2-6 pm.

Mag= 200KX Signal A= InLens Sample ID=ECHO3B |
EMT= 060KV  SignalB=ESB StageatT= 0.0°
WD = 24 mm ESB Grid= 400V

L & . o
10 pm Mag= 500X Signal A = InLens Sample |D = ECHO3B |
EHT = 0.60kV Signal B=ESB  StageatT= 00° IT“E

WD = 2.4 mm ESB Grid = 400V

AFM
Obraz AFM z profilem wysokosci pokazujacy gruboscé ptatkéw tlenku grafenu (~1-2 nm)
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XPS
. . . Energia . o
Typ wiazania Pik wiazania (eV) Koncentracja at. (%)
C=C sp? C1sA 2845 46,1
C-0-C, C-OH ClsB 286,6 47,7
0=C-0- CilsC 288,4 6,2
6,0x10° T T T T T
_ 4,0x10° -
5 [ v
= I C1SA
2,0x10° | cise g
/
Cls
0,0 T T T T T
294 292 290 288 286 284 282
Binding Energy [eV]
SEKCJA 5: Przechowywanie
Przechowywa¢ w temperaturze od 1 do 40 °C, w szczelnym pojemniku chronigcym przed

promieniowaniem UV. Nie zamrazac.

Rewizja: 0110.2018
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